~ ' Mejor solucién. |
Mayor Integ racion i!

4

- e

P
|
O
3 -
i
f. - b
N .
B :
-
— e
. - 1—,1-_1—-'\—.1-"—.“_1__‘_*-__-‘__-___‘__‘-__ ) __.‘.
é - [
£ -t i
. . .
T, T— i — e e -
et - P
|- - o i i ————— 7
'_ 1 W
‘

£

o B, T Ny i, e, R,

e e, e e i e e i, e

"lw- - e ]
- &

D s S B gy

Lt LT S, Y

T | i _—
S - o

TERIALES

s, e, Wiy, T i ...-_.._“‘L

f- mm Vidrio ’templadgm-f--h__h_ﬂ_. o
Qy DR e
32 antldesllzante- ..mpﬁ

I_-_'“‘_h‘—'l'-‘—hh-" r

e L

——

"‘33

-. L — e S
e M T e i e e Wi T ol
\ . P e —y - 3
s e W

-0,76 mm capa PVB
""“’””"(T”Z‘I mm ce‘mhs#e%aveli@a;ea&
2 ool 76 mm capa PVB

-8 mm vidrio templado_-
C?S"r“ﬁ“p"ii SICION: — il e

CALZADA 28 CELULAS
SI-ESF-M-BIPV-RD
Dim: 1437 x 792 x 18 mm
Peso: 48 kg

Matriz: 7 x 4

Potencia:

M156-28-145W
P156-28-135W

Caja de Conexiones:
Borde
Trasera

Cable:

la
sostenibilidad y la
Conectores: arquitectura se unen
Tipo 3 para crear espacios
Tipo 4 Unicos en los que podemos
generar energia eléctrica
gratuita sin renunciar al
gue ocupa.

Paseo de los Molinos, 12. 03660 - Novelda (Alicante) ESPANA



La arquitectdnica
del suelo fotovoltaicos en
la construcciéon hace posible
la creacidn de superficies
acristaladas que, ademas de
ser una novedad
, Son capaces de
generar energia eléctrica.

modelos

- s¢/mc-Si FV
* 5bb conexidén
 alta eficiencia

156,75 mm

Modelo BIPV-RD-M156-28 BIPV-RD-P156-28

. , PAVIMENTO FOTOVOLTAICO
Tipo célula Monocristalina Policristalina

N©° células 28 uds 28 uds XPS 500 KPa

156,75 mm

‘ ~_ 2%

Tamano célula 156,75 x 156,75 mm 156,75 x 156,75 mm

Dimensidén 1437 x 792 mm 1437 x 792 mm

Espesor

Potencia

ASIENTO DE MORTERO

&/ DIN 51097 (pie descalzo) ; Clase C > 24° Normativa

LT (%) LT vs WP Wp/m?2 .
80 e V DIN 51130 (pie calzado) ; R12 > 27° - 35°
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170 V EN 41901/ EN 41902 (Método del Péndulo) ; Rd > 45 Clase 3

150

130 V ASTM C-1028 (Método del Dinamdémetro)

110

60
10
40

30
90

20 70

50 Energia + Ahorro — Gasto — CO2

0 30
— LT (%) sc-Si (Wp/m2) = mc-Si (Wp/m2)

10

EECN Edificios Material de
C € EON14{)358/EL1] de energia construccidén II ?eﬁiasfaccién
00083~ EIIE autoamortizable
== |SO 9001 : ]
1ISO 1064 Garantias Alta
I\gwp Igg ES%%% Protocolo GHG 12/25 anos ﬁ- resistencia
IEC/EN 61215 WEEE 8 Arquitectura ”. Baja
IEC. IEC/EN 61730 2002/96/CE /A\ fotovoltaica R degradacidn
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Las especificaciones y datos técnicos pueden estar sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso




